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INGENIERIA ELECTRONICA - PLAN 2003 (Texto Ordenado) SUJETO A VERIFICACION

Cuat Asignaturas Céd. | CG | Hs. Correlativas
PRIMER ANO
1 Introduccién a la Ingenieria RA8 96 | -——-
Anélisis Matematico A 633 8 | 128 | RA8 Introduccién a la Ingenieria
Algebra A 631 8 | 128 | RA8 Introduccién a la Ingenieria
Quimica General I 1BA | 8 | 128 | RA8 Introduccién a la Ingenieria
2 Analisis Matematico B 634 6 | 96 | 633 Andlisis Matematico A
Algebra B 632 | 6 | 96 [631 Algebra A
Fisica 1 722 8 | 128 | 631 Algebra A — 633 Analisis Matemético A
SEGUNDO ANO
3 Analisis Matematico C 635 8 | 128 | 632 Algebra B — 634 Analisis Matematico B
Computacion 615 6 | 96 [631 Algebra A— 633 Anlisis Matematico A
Fisica 2 723 8 | 128 | 632 Algebra B — 634 Anélisis Matematico B — 722 Fisica 1
4 Seiiales y Sistemas 4B9 8 | 128 | 635 Analisis Matematico C — 723 Fisica 2
Teoria de Redes I 4B1 8 [ 128 | 723 Fisica 2
Fisica 3 724 7 | 112 | 723 Fisica 2
Métodos Numéricos 639 3 48 | 615 Computacién — 635 Analisis Matematico C
TERCER ANO
5 Probabilidad y Procesos Estocésticos 4B4 | 8 | 128 [ 4B9 Seiiales y Sistemas
. 4B1 Teoria de Redes I — 4B9 Seiiales y Sistemas —
Teoria de Redes 11 4B2 | 8 [ 128 | oy maricos y
Fisica de los Semiconductores 726 6 | 96 | 724 Fisica 3
Técnicas y Dispositivos Digitales 1 4B3 5 80 [ 4B1 Teoria de Redes I — 724 Fisica 3 (sugerida)
6 [ Tratamiento Digital de Sefiales 4B8 7 | 112 | 4B2 Teoria de Redes II — 4B4 Probabilidad y Procesos Estocasticos
Medios de Transmision 4B5 7 | 112 ] 639 Métodos Numéricos — 724 Fisica 3
Dispositivos Electrénicos 4B6 8 | 128 | 4B2 Teoria de Redes Il — 726 Fisica de los Semiconductores
o . . . 4B3 Técnicas y Dispositivos Digitales —
Técnicas y Dispositivos Digitales 1T 4B7 > 80 726 Fisica de 1};5 Se[r)niconductorges— 4B2 Teoria de Redes II (sugerida)
Sistemas de Representacién 2C1 2 | 32 [632 Algebra B — 615 Computacién
CUARTO ANO
7 Organizacion y Direccion Industrial 865 6 | 96 | 4B4 Probabilidad y Procesos Estocasticos
Circuitos Electrénicos 1 4C0 6 | 96 | 4B6 Dispositivos Electrénicos
I J 4B4 Probabilidad y Procesos Estocasticos —
Comunicaciones Anal6gicas 4C1 5 80 4B5 Medios de Transmision
. . 4B7 Técnicas y Dispositivos Digitales II —
Sistemas Digitales 4c2 7|12 4B6 Dispositigos Elictrénicos (§ugerida)
Fisica Experimental 727 2 | 32 | 724 Fisica 3
8 Instrumentacion Electrénica 4C3 7 112 4B8 T'ratamientc.) ]?igital de Sefiales — 4C0 Circuitos Electrénicos I —
4C2 Sistemas Digitales
Circuitos Electrénicos II 4C4 7 | 112 | 4C0 Circuitos Electrénicos I — 4C1 Comunicaciones Anal6gicas
Comunicaciones Digitales 4C5 6 | 96 | 4C1 Comunicaciones Analégicas
Tecnologia 4B0 3 | 48 | 4B6 Dispositivos Electrénicos
QUINTO ANO
9 Redes de Datos 4C9 5 | 80 | 4C2 Sistemas Digitales — 4C5 Comunicaciones Digitales
Mediciones Electrénicas 4C6 7 | 112 | 4C3 Instrumentacién Electrénica — 4C4 Circuitos Electrénicos II
Teoria de Control 4C7 7 | 112 | 4B8 Tratamiento Digital de Sefiales — 4C0 Circuitos Electrénicos I
Ingenieria Econémica 850 4 64 | 865 Organizacion y Direccién Industrial
10 | Derecho en Ingenieria 816 3 | 48 | 30 asignaturas aprobadas
Sistemas de Control 4C8 7 | 112 | 4C7 Teoria de Control
Trabajo Final 4D0 | 10 | 160 | 4B0 Tecnologia

EL ALUMNO DEBERA COMPLETAR LOS SIGUIENTES CREDITOS DE GRADO: OBLIGATORIOS 230 CG OPTATIVAS
COMPLEMENTARIAS: 6 CG — OPTATIVAS ESPECIFICAS: 6 CG —- TRABAJO FINAL: 10 CG TOTAL PARA RECIBIRSE: 252 CG =
4.032 horas.

REQUISITOS ACADEMICOS:

®  El alumno debera tener aprobado el IV Nivel de Inglés del Laboratorio de Idiomas de la UNMAP y/o aprobar la prueba de
suficiencia antes de finalizar la carrera.

®  El alumno debera cumplimentar 200 horas de Practica Profesional Supervisada.

°

El alumno debera tener aprobado el Seminario de Comunicaciéon Eficaz
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